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Provenance

= Ecole Polytechnique Universitaire de Marseille
(Micro-électronique et Telecommunications)

» DEA de Physique et Modélisation des Systemes
Complexes, Université de Provence

Titre de la thése

Etude et réalisation d'un transistor & doubles grilles indépendantes. Applications
circuits et mémoires.
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Romain WACQUEZ

Transistor MOS a double grille

= Technologie existante (STMicroelectronic) : Le transistor a grille enrobante.

= Définir et realiser sur silicium, une intégration permettant de contacter
indépendamment la grille supérieure et la grille inférieure.

Dispositifs mémoires

= Realisation de mémoires volatiles et non-volatiles a partir de ces transistors IDG.
——> Co-existence de circuits logiques et de mémoires sur la méme puce.
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